Ausgabe September 1976

Dual CV 62

Service — Anleitung

Technische Daten

Das Gerat Ubertrifft in allen MeRwerten die nach DIN 45 500 festge-
legten Anforderungen an Gerate der Heimstudio-Technik (HiFi).

Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm)
Musikleistung
Sinus-Dauertonleistung

2 x 30 Watt
2 x 20 Watt

Leistungsbandbreite
(nach DIN 45 500)

Klirrfaktor (gemessen bei 18 Watt und 1 kHz)

10 — 35000 Hz
<03%

Eingénge

Phono-Magnet (entzerrt nachCCIR)

Mikrofon, linear

Tuner (Radio), linear

Tonband, linear

Auxiliary (Phono-Kristall), linear

Monitor, linear

1,7mV an 47 k§2
0,55 mV an 4,7 k§2
150 mV an 500 k§2
150 mV an 500 k§2
150 mV an 500 k§2
150 mV an 500 k§2

Ubertragungsbereich
(gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler)

10 — 50000 Hz £ 1,5dB
Klangregler fir jeden Kanal getrennt regelbar

Basse bei 40 Hz + 15dB
Hoéhen bei 12,56 kHz * 15dB
Balanceregler Regelbereich  + 3 bis — 10 dB
Lautstérkeregler

mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik
Dimpfungsfaktor > 25

Stereo/Mono-Schalter

Monitor-Schalter
fir Hinterbandkontrolle von Tonbandaufnahmen liber die Laut-
sprecher

Ausginge

4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529,

4 — 16 Ohm fiir zwei Lautsprecherpaare

1 Koaxialbuchse 1/4 inch. fir Kopfhorer-AnschluR

Betriebsarten Stereo
Quadro |
Quadro I

2 x Stereo

Fremdspannungsabstand
bezogen auf Na = 2 x 50 mW

niederohmige Eingange > 50 dB
typischer Wert 56 dB
hochohmige Eingénge > 50 dB
typischer Wert 58 dB
bezogen auf Nennleistung

Eingang Mikrofon > 50 dB
typischer Wert 53 dB
Eingang Phono-Magnet > 56 dB
typischer Wert 60 dB
hochohmige Eingdnge > 70 dB
typischer Wert 75 dB
Ubersprechddmpfung bej 1 kHz

zwischen den Kanalen > 45 dB
zwischen den Eingangen > 60 dB
Leistungsaufnahme ca. 120 VA

Netzspannungen
Sicherungen

110, 120 (130), 220, 240 Volt, umlotbar
110, 120 (130) Volt: 1,0 A trage
220,240 Volt: 0,5 A trage

Bestiickung 34 Silizium-Transistoren

4 Silizium-Leistungstransistoren

3 Integrierte Schaltungen (IC's)

20 Silizium-Dioden

1 Z-Diode

1 Silizium-Briickengleichrichter

1 Thermo-Schalter

8 G-Schmelzeinsatze
MaRe 420 x 108 x 355 mm
Gewicht

ca. 6,6 kg

Dual Gebrider Steidinger - 7742 St. GeorgenlSchwarzWald




Funktionsbeschreibung

Mikro-Vorverstédrker I

Der 2-stufig ausgelegte Mikrofon-Vorver-—
stdrker T 500 und T 502 ist frequenzunab-
hdngig. Die Gegenkopplung wird durch

R 504, R 505 und C 503 bewirkt.

PHONO-Vorverstarker I1I

Der PHONO-Vorverstdrker ist 3-stufig aus-
gelegt, T 520, T 521 und T 522. Er be-
sitzt eine frequenzabhingige Gegenkopplung.
Die Entzerrung erfolgt mit 3180, 318 und

75 us der Schneidkennlinie entsprechend.
Bei 1000 Hz ist die Verstarkung 41 dB (ca.
120-fach). Zur Symmetrierung der beiden
Kandle dient der Regler R 526, der es ge-
stattet, die Verstdrkung im rechten Kanal
dem linken Kanal anzupassen.

Impedanzwandler IIT und IV

Der Dual CV 62 wurde am Eingang mit einem
Impedanzuandler T 540, T 541 ausgestattet,
der das an den Eing&dngen anstehende hoch-
ohmige Signal niederohmig an den Schalter
S 5/6 (MONITOR) gibt. Uber einen weiteren
Impedanzuwandler IV gelangt das Signal an
den Lautstdrkeregler.

Lautstdrkeregler

Der als 2-fach-Schiebeuiderstand ausgebil-
dete Lautstirkeregler ist mit einem Abgriff
flir die physiologische Lautstdrkeregelung
versehen, zuschaltbar mit dem Schalter

s 1/2 (LOUDNESS)

Zwuischenverstédrker V

Der mit einem integrierten Baustein (I 560)
bestlickte Zuischenverstdrker sorgt flr eine
optimale Anpassung an die nachfolgenden
Stufen. Die Verstdrkung ist ca. 20-fach.

Klangregler

Die fir jeden Kanal getrennt bedienbaren
Schieberegler sind in Mittenstellung mit
einer mechanischen Rastung versehen. Um in
dieser Stellung einen linearen frequenz-
gang zu erzielen, besitzen diese Potentio-
meter einen Abgriff, der zum Ausgleich von
Exemplarstreuungen beschaltet ist. Beim
BaBregler dient der Einstellregler R 200
einer exakten Linearitdtseinstellung im un-
teren Frequenzbereich.

Priif-und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220,V im Leerlauf max. 70 mA (12 W)
bei 220 V und Vollast,

8,9 U (20 W) an

4 Q/Kanal FRONT max. 550 mA (50 W)
in Stellung 2 x &t

REAR-Ausgédnge ebenfalls

mit 4 Q abgeschlossen max. 630 mA (88 W)

Betriebsspannungen

Vorverstérker + 14,5 V bis £ 15,5 V
Regelverstérker + 14,5 bis + 15,5 V
Endverstéarker

im Leerlauf + 23,5 V bis + 26 v
Endverstéarker

bei Vollast, 8,9 V

an 4 Q/Kanal FRONT  + 17 V bis + 19 v
Mikrofonbuchse 13 v + 1 v

Universal-Treiber VI

Der mit den Transistoren T 800, T 801 und

T 802 bestiickte Universal-Treiber stellt
die fir die Endstufe erforderliche Leistung
bereit.

Flektronische Sicherung VII

Die Endstufen des CVU 62 sind elektronisch
gegen zu niedrige AbschluBuiderstédnde ein-—
schlieBlich KurzschluB am Lautsprecheraus-
gang gesichert. Die zur Verstdrkung der po-
sitiven Halbuwellen vorgesehene Transistor-
kombination T 301, T 303 wird wie folgt ge-
sehitzts

Der Spannungsabfall am Emitter-Schutzwider-
stand R 305 &dndert sich in Abh&ngigkeit vom
StromfluB.

Uber den Spannungsteiler R 820, R 821 wird
der Transistor T 821 angesteuert. Dieser
Transistor bildet einen NebenschluB zur
Basis-Emitterstrecke von T 301. Dadurch

wird eine wirksame Strombegrenzung erreicht.

Die Strombegrenzung der Transistoren T 302,
T 304, die der Verstdrkung der negativen
Halbwellen dienen, erfolgt in gleicher
Weise. Der Spannungsabfall am Emitter-
Schutzuiderstand R 306 gelangt Uber den
Spannungsteiler R 822, R 823 an die Basis
von T 820. Dieser Transistor bildet einen
NebenschluB zur Basis-Emitterstrecke van

T 302, und verhindert damit eine Uberla-
stung von T 302 und T 304.

Zusdtzlich ist auf dem Kihlkdrper der End-
stufen ein Thermoschalter angebracht, der
bei einer Erwdrmung auf ca. 80° C die Netz-
spannung unterbricht.

Netzteil

Ein Netztransformator fir Netzspannungen
von 110, 117, 220 und 240 V, dient in Ver-
bindung mit einem Briickengleichrichter und
den Siebelkos C 302 und C 303 der Strom-
versorgung der Endstufen, Treiber und elek-

tronischen Sicherungen. Flr die Ubrigen Stu-
fen ist eine separate Stromversorgung vorge-—

sehen, bestehend aus den Dioden D 401 -

D 404 und den Siebelkos C 405, C 406. Der
nachgeschaltete IC-Baustein RC 4195 DN sta-
bilisiert die Speisespannungen +15 und

-15 V.

Thermosicherung

20 U (1000 Hz) Ausgangsleistung an 4 Q/Ka-
nal einstellen, beide Kandle kurzschlieBen
und die Netzstromaufnahme messen. Sollwert
nach ca. 2 Sek. KurzschluB max. 600 mA

(102 W)

Nach max. 7 Minuten muB der Thermoschalter
die Netzspannung unterbrechen. Nach wei-
teren 1 — 3 Minuten soll das Gerdt uieder
betriebsbereit sein.

Elektronische Sicherung

20 W (1000 Hz) Ausgangsleistung an 4 Q/Ka=
nal FRONT einstellen und die FRONT-Ausgdm-
ge nacheinander kurzschlieBen, bzw. mit

4 Q und 2 Q abschlieBen. Der jeweils nicht
gepriifte Kanal bleibt offen.

Netzstromaufnahme:
AbschluBuwiderstand 4 Q 250 - 350 mA
(50 W)




AbschluBuwiderstand 2 @ 300 - 400 mA

(68 — 72 W)
KurzschluB 250 - 350 mA
(55 - 60 W)

Achtung! Die Stromaufnahme muB bei Kurz-

schluB niedriger sein als bei 2 Q AbschluB.

Ruhestrom

nach ca. 2 Minuten Betriebszeit an der
Sicherung gemessen (positive Spannung)
ca. 25 mA, einstellbar mit R 301.

Kurzbezeichnung fir Regler, Schalter
und Einstellung

La = Lautstarkeregler VOLUME
Ba = Balanceregler BALANCE
K1 = Klangregler BASS, TREBLE
Betriebsartenschalter
St = in Stellung STERED
Qu I = in Stellung QUADRO 1
Qu IT = in Stellung QUADRO 2
2 x St = in Stellung 2 x STEREO
Eingangswahlschalter
Mic = in Stellung MICROPHON
Ph = in Stellung PU=-MAGNET
Tu = in Stellung TUNER
Lou = Taste LOUDNESS gedriickt
1 = Regler offen
2 = Regler in mech. Mittenstellung
3 = Regler in 0 bzw. - Position
6 = Regler 6 dB unter Vollaussteuerung
40 = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung

Verstdrkungseinstellung und Ausgangs-—
spannungen

Tu, St, La 1, Ba 2, Kl 2

1000 Hz, 150 mV am Eingang TUNER einspei-

sen. Mit R 110 8,9 V an 4 Q/Kanal einstel-
len.

Ausgangsspannungen

am Kopfhorerausgang

mit 400 Q abgeschlossen

an TAPE- und AUX-Buchse
(Kontaktfedern 1/2 und 4/2)

4,5 - 5,8V

mit 10 kQ abgeschlossen 3 - 4 mVy
am Monitorausgang
mit 47 kQ abgeschlossen 120 - 150 mV

Mit dem Lautstdrkeregler 8 VU an 4 Q/Kanal
einstellen.

Qu I
Ausgangsspannung FRONT 6,3 =
136

6,8
Ausgangsspannung REAR - 2

[

Qu I1(einkanalig angesteuert)
Ausgangsspannung FRONT
(angesteuerter Kanal) 6
REAR, beide KanZle 3

beide Kan&le angesteuert
Ausgangsspannung REAR nahe O v

2 X gt
Ausgangsspannung FRONT 6,3 - 6,8V
Ausgangsspannung REAR 355

=<

Klirrfaktoren

Tu, St, La 1, Ba 2, K1 2

bei 40 Hz, 1 kHz und 12,5 kHz
Ausgangsleistung 18 W (8,5 V)
an 4 Q/Kanal FRONT
Ausgangsleistung 1 W (2 V)

an 4 Q/Kanal FRONT

1A
0

o

=

1A
[en]
(&

Balanceregler

Regelbereich +2 bis +6 dB, -9 bis -13 dB
bezogen auf 0 dB

Klangregler
Tu, St, La 1, Ba 2, K1 2
17 kHz und 40 Hz ca. 40 mV am Eingang TUNER

einspeisen. Bei 40 Hz mit R 200 Pegelgleich-
heit zu 1 kHz an 4 Q/Kanal FRONT einstellen.

KL 1

BaBanhebung bei 40 Hz 14 - 17 dB
Hhenanhebung bei 12,5 kHz 14 - 17 dB
K1 3

BaBabsenkung bei 40 Hz 13 - 16 dB
Hohenabsenkung bei 12,5 kHz 14 - 17 dB
Kanalabueichung K 1/K 2 max. 3 dB

Physiologische Lautstédrkeregelung

Tu, St, Lou, La 40, Ba 2, K1 2
Hohenanhebung bei 12,5 kHz 3 - 7 dB
BaBanhebung bei 40 Hz

bezogen auf den 1000 Hz-Pegel
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Linearitdat des Verstarkers

Tus; St, La 40, Ba 2, K1 2

Abweichung von der 0-dB-Linie

bei 40 Hz,

1000 Hz und 12,5 kHz +2,5 dB, =1,5 dB

Symmetrie des Vorverstdrkers

Ph, St, La 1, Ba 2, Kl 2

1000 Hz ca. 2 mV am Eingang PHONO einspei-
sen. Mit R 526 die Ausgangsspannung von
FRONT links und FRONT rechts symmetrieren.

Frequenzgang des Vorverstédrkers

Ph, St, La 2, Ba 2, K1 2
1000 Hz ca. 1 mVU am Eingang PHONO einspei-
sen.

BaBanhebung bei 40 Hz 18 dB + 2 dB
Hhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB
Kanalabuweichung K 1/K 2 max. 3 dB

Eingangsempfindlichkeit

St, La 1, Ba 2, K1 2

1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangs-—
spannung fir Vollaussteuerung, 8,9 U (20 W)
an 4 Q/Kanal FRONT

MICROPHON 0,3 - 0,7 mV
PHONO 1,3 = 1,8 myY
TUNER, TAPE, AUX, MONITOR 130 - 180 mV
Ubersteuerungsfestigkeit der Vorstufen

St, La 1, Ba 2, K1 2

1000 Hz einspeisen

Eingang PHONO, bezogen auf 1,5 mV = 30 dB
Eingang TUNER, bezogen auf 150 mV = 30 dB
Stdrspannungen

Tud, S5t, Ba 2, KL 2

Eingang TUNER mit 47 kQ abgeschlossen

La 3 Stdrspannung max. 1,2 mV
La 2 Stdrspannung max. 1,4 mVY
La 1 Stdrspannung max. 1,6 mVy
Ph, St, Ba 2, K1 2

Eingang PHONO mit 1 k@ abgeschlossen

La 3, Stdrspannung max. 1,2 mV
La 1, Stdrspannung max. 10 mV

Mic, St, Ba 2, K1 2
Eingang MICROPHON mit 1 kQ abgeschlossen.
La 1, Stdrspannung max. 25 mV




Fig. 1 Frequenzgang des Vorverstérkers, Fig. 2 Frequenzgang des Mikrofon-Vorver-
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Eingangswahlschalter
Input switch
Commutateur d’entrée

r.K.

J6lJ2)

MONITOR

R 108
390k

r.K.= Rechter Kanal
Right channel

Mikro-Vorverstarker.
Micro preamplifier.
Préamplificateur micro.

Phono Vorverstirker
Phono preamplifier
Préamplificateur-PU

1 Impedanzwandler
Impedance transducer
Transducteur d’'impédance

| V | mpedanzwandler
Impedance transducer
Transducteur d'impédance

V Zw ischenverstarker

\

R708
v
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K1 (K3)

R1
39k

Transistoren von der AnschluRseite gesehen
Transistors as seen from the connecting side
Transistors vus du coté des connexions 1 2 3

2N 2218 A
2 N 2904

LCUDNESS M

Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 2/V) gegen M
Voltages without signal measured with instrument (50 000 Q/V) to grour
Tensions sans signal mesurées avec instrument (50 000 £/V) contre masst

RC 4195
Belastbarkeit der Widerst?

Von der Bestiickungsseite gesehen
As seen from the top side
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Resistor loading capacity
Capacité admissible de ch;
des résistances

—{ }— =0,25 -0,
-aw

—{v }+—=5W

Elektronische Sicherung
Electronic fuse
Protection électronique
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104, 105, 106
100, 100° 11 101, 102 103, 104, 106, 105,
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Fige B

Lageplan der Module und Steckverbindungen
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Fig. 10 Steuerverstdrker 239 864 (Leiterseite)
fiir Gerdte bis Fertigungsnummer 12 439
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Fig. 11 Balanceregler 239 608 (Leiterseite)
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Fig. 12 Steuerverstdrker 239 606 (Leiterseite)
flir Gerdte ab Fertigungsnummer 12 440
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Figs

14

Endverstidrker 232 466 (Leiterseite)

&
o o
, oo
©© . oy
© S Sl

+8
e o
8 oF e
3 ol
. B
O L =) E
e s 8
o elfe
I e =
1in .
~ o
B
e 9 %
{8l F
; : =
‘i -} =
il ' - !
>

DI

~©

7301

1 &
18]
ii/////‘.’ me
=
~

C>r
@3
@y
O
o]

10




Fig. 15 Stromversorgung 239 197 (Leiterseite)
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Fig. 17 Mikrofon-Vorverstarker I Fig. 18 Mikrofon-Vorverstdrker
239 604 (Leiterseite)
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Fig. 19 Phono-Vorverstarker II Fig. 20 Phono-Vorverstédrker
239 605 (Leiterseite)
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Fig. 21 Impedanzwandler III + IV
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Fig. 23 Zwischenverstédrker V
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Fig. 22 Impedanzwandler
233 985 (Leiterseite)
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Fig. 24 Zuwischenverstédrker
233 991 (Leiterseite)
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Fig. 25 Universal-Treiber VI
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Fig. 27

Elektronische Sicherung VII
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Fig. 26 Universal-Treiber
232 452 (Leiterseite) .
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Fig. 28 Elektronische Sicherung
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Fig. 29 Explosionsdarstellung




Ersatzteile

Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
1 237 302 Verstarkergehduse nuBbaum kpl. ....ccceeeeses T 1
2 237 204 Verstarkergehduse weiB kpl. ...co.ocicceaans Sonoans 1
3 230 954 Zylinderschraube 3,9 X 19 ..iceieeieeccceronns sem s 6
4 234 997 LUFPtungsgibter cevivoveemuvmmonoason 5O T 00D S G DG 1
5 227 470 Sechskantblechschraube 2, 9 X 958 sesewmeswws 518w 8w e 2
6 210 586 | Scheibe 3,2/7/0,5 «iveeevennns oot 2okt o et ehisEe 4
7 229 813 Pfeiler mlt MUtEEr seessmes coas o965 @ o s e 2
8 227 468 Sechskantblechschraube 2,9 x 6 8 semassEmE smaene 9
9 229 816 Elastikpgufifer sscwssswes C@ e s 508 @ 8 € o8 8 S w) s e e . 5
10 239 609 Fronthlende Kpl. caececeenmoansscins A L 8 ape B 1
11 228 209 Durehfibrungstille .ssssssssssnsmwvisovasms o s o e 4
12 211 556 LS {cali= 1 o= A R R T Et F T ilemia s S5 s 4
bis 210 146 Sicherungsscheibe 4 ........ 305 0y g et e 5 181 45 5 o i m o el m n el 4
14 234 250 DiEE)l SEhild .« smmnsmnesdssweie 5 %50 B B I B B e s 8 A 1
15 237 424 Sehlitzabdeskung wwsseivesmss swwse o ot @ T 05 7 ot i e ki 12
16 237 249 Letchtdione Kole. s smme immsasssemsseonsissssses e 1
i 237 198 Sperrsehedlhe ceovecsssmmsovve swme comoes ot e e s o 5000 D 1
18 234 077 SeitentBil pachits Kpl: :.snesswnssasinassassasssss 1
19 234 080 Seitenteil links kpl ............................ 1
20 234 349 DrehkKNEpT sasepsissnimmmsemmsemsssms swmssos e iey 2
21 236 716 DrehiCmmp B e s o oo mie e oom o e oo oo mi o0 G0 0G5 00SR0 00 ahE 1
22 278 6719 Scheibe 6,6 x 10 x 0,5 ...ccc0c.n CEwE R w s R 3
23 2235 793 SchiehekRoPlf «cawee vws smas nmmemmoomas omiess SRV AN 6
24 209 632 Netzsechalter «sssemas smmsmmnses 50 e 6 U 8 B8 19 5 e 1
25 228 388 Dii.sh aMZMUTBIE  aieia oo e se o mis 0w oo fo i ms e oo om0 n i m 8 0mi S5 a8 o e 8 8 1
26 231 579 Distanzeholbe sssewnsicgmscmss swesmussiosssassss o v s e 1
29 231 492 Stufendrehschalter mit Scheibe und Mutter ........ 1
28 223 496 DistanZmUTEer ssssaus s sn@s spas 0 0s o mwssseseeess 2
249 225 24 Zahmseheibie: T A 0yB  vewcmwoinmme emas 0T T DO TEO GO 50 B D D 1
P 223 788 | Tandem-Schiebewiderstand 50 kQ/log. .e..oecnn o 1
i) 210 469 Zylinderschraube AM 3 X 3 cesswssswess & 6 ShE w8 w0 . 4
31 225 675 Kopfhorer—-Mic.—-Buchse kpl. «..icieieerircannnnannnns 3
32 224 377 ABdeEkTing s«ssmass ¥ 0§ (e e S S156 3 5 514 ) 410 e B e B e s 3
5] 211 192 Schicht-Widerstand 330 /0,30 U/1D 7 ............. 2
1 216 414 Kondensator 0,1 RF/16 U cetineeeneennennnennn chemane 1
23 239 603 NETZEBEF0: KPls  wmis smss smas omas e e 56 e e s @ss S s WA 1
34 204 368 Zylinderschraube 4 x 40  c.cwee cemonmse al5erims s s ok o sl tnd ik o 4
35 210 512 Zylinderschraube 4 X 5 casevessonssossabossbmainns 3 4
36 218 685 DistanzmMubttes o weeewne coe e wes o et mi m o el e m) o o o 50D 00 4
37 221 728 Senkschraube AM 5 x 10 sceenssssnswsnssvnsemnssmas 4
38 225 293 Senkscheibe . oiewveemeons wicaliad i 0 ol 1ok o3 o o3 i o e 2 i 00300 D DD 4
i) 225 295 goheibe B 834 ssssasmssmsdsws TNl IR 6 W 8 e 4
40 229 830 Dupchfihrungstlille ..aceosommosoms. 20 00000 00DDaGE S0 4
41 239 827 Rigkwand Kpls sesssumosmsasmsns e @ R S s S cws 1
42 229 B56 Rickwandrahmen ........... 0.0 00000 00D o St a sy sl e 1
43 210 487 Zylinderschraube 3 X 10 messmmins 58 58 ) 5 5008 e g e o) e 1 . 2
44 209 461 Mehrfachsteckbuchse 5-polig «.ieceseccoccaccannnas 5
45 222 041 Lavtsprechecbuchse 2=p0lig seessmesessscnesssosmn ’ 4
46 217 883 G. Schmelzeinsatz T 0,63 A ...ceennn 3o B o8] 150 3 w18 8 608 W 3
47 209 737 G. Schmelzeinsatz T 1 A ........ o 60 4 1 105 ok o g Tt vk 1
48 223 834 Buchsenleiste 7-p0lig ..ceeeececccccoecons 58 7 B ) 8 W 4
49 226 514 Buchsenleiste S=SPOLIE  ssies cmes aimes onm oo s wiloie el 3
50 229 864 Buchsenleiste 4—polig siscscimavssnissmesomsssnssnn 1
59 278 BG6Y Buchsenlelste 3=polig «.csseeeess ot e o e o e o1 olimie 8
5.2 220 141 Netzkabgl EUTOpE Kpl: secsamsanmimasamasnsans s Eae 8w 1
53 223 811 Kabeldurchfihrung mit Zugentlastung «...ceeceeeenn 1
54 232 446 Verpackungskarton kpl. ........ S A B E R AR 4 B s
85 237 206 Bedienungsanleitung «..cceeicenrtinnccncsonnens o v
Balancereglerplatte
60 239 608 Balancereglerplatte kpl. ........... 5000 GDTn oS Sha 1
p 2 231 274 Tandem—Potentiometer 50 kKOhm: ::zseama e SRR B R 1
R 1 229 927 Schicht-Widerstand 3,9 kQ/0,30 W/5 % S § (e e e 86 . 2
R 2 223 215 Schicht-Widerstand 22 KQ/0,30 U/5 % weveuenwnn com o 2
Steuerverstédrkerplatte ab Gerdte-Nr. 12440
70 239 606 Steuerverstarkerplatte kpl. mit Tastenaggregat ... 1
71 210 472 Zylinderschraube AM 3 x 4 ....... o w1 ot w1 » s e i i v oo 8
72 239 B57 Tastenaggregat 3-fach ...ccececiaceranss o5 81080 ot 50 5118 B a0l 1
73 224 913 TASEE  wars s @sis s ows oioninomue 5050000 00 0 0 0 310G T e 3
C 100 229 9235 Elyt-Kondensator 242 WE/ 50 Vo oeeseanaas 5 e 2
C 101 220 531 Elyt-Kondensator 100 wF/ 16 v o...... eliainicatiobn 2
£ 102 220 531 Elyt-Kondensator 100 pEA 16 U sawsswsssm o 50 2
C 103 223 269 Elyt-Kondensator 220 uF/ 16V o 0o 3
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Pos.

Art.-Nr.

Bezeichnung

Anzahl

104
105
106
107
108
109

111

100
1u1
102
103
104
1056
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

DAV OUVDDDUODBDODOOVDDD OOOOOE A

80

200
201
203

200
201

TTW VIV

310

300
201
302
303
304

S =i RSN WX H B/ YD TA T OO0
(&
(=]
~

110

400
401
402

OO0

223
203
226
226
222
222
222
2238

220
216
216
211
2.5
237
216
216
216
216
238

2835

22.3
223
229

251
231

232

229

2589

224
216
216

269
474
460
470
498
499
498
269

254
704
704
244
178
178

987

786
268
909

273
273

466
928

369
483

483

862
209
206
839
840

197

886
388
388

Elyt—Kondensator 220 uF/ 16
Keramik—Kondensator 680 pF/ 50
Folien-Kondensator 0,33 wF/100
Folien-Kondensator 4,7 nfF/ 63
Folien-Kondensator 53 nF/250
Folien-Kondensator 0,22 uF/100
Folien-Kondensator 33 nF/250

Elyt-Kondensator

220 uwF/ 16

Schicht-Widerstand 10 kQ/0,25
Schicht-Widerstand 100 Q/0,25
Schicht-Widerstand 100 Q/0,25
Schicht-Widerstand 100  kQ/0,25
Schicht-Widerstand 390  kQ/0,25
Schicht-Widerstand 390  kQ/0,25
Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,25
Schicht-Widerstand 100 Q/0,25
Schicht-Widerstand 100 Q/0,25
Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,25
Einstellregler 2,5 kQ/lin.
Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25
Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25
Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25
Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25
Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25

Klangreglerplatte

Klangreglerplatte kpl.

Einstellregler 25 k®Q/lin.

Schicht-Widerstand 150
Schicht-Widerstand 18

Schiebewiderstand 70 kQ
Schiebewiderstand 70 kQ

Q/0,30 W/s
kQ/DZSD W/s

Endverstédrker

Endverstdrker kpl.
Sicherung

Sechskantmutter M 3
Sechskantmutter M 5

Zylinderschraube M 3 x 6

o 0 s 0 s 0 o0 o s s o a

Zylinderschraube AM 3 x 12 ......

Isocliernippel .....

G. Schmelzeinsatz T 1,6 A .......

Thermoschalter

Silizium Gleichrichter B 40 C 2200

Keramik-Kondensator
Elyt-Kondensator
Elyt-Kondensator
Elyt-Kondensator
Folien—-Kondensator
Folien-Kondensator

N - ) y/
7-Diode zM 15 .. A8 W .. A5 el

ohne Treiber und elektronische

Sechskantblechschraube BZ 3,5 x 6,5

47 nF/ 50 ¥ sesess s
220 pF/ 16V ...... e
400 BEL BE U sisesinssines
4700 pF/ 35V L.iiee... ...
051 WE/10D V/20 % sowssmms
0,1 wF/100 V/20 % veven...

Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/ 5 % covvun..
Einstellregler 5 2 e N e AL
Heissleiter 40 0 e e e e e e .
Schicht-Widerstand 1 KQ/D,30 W/ 5 % siswssns
Schicht-Widerstand 1 kQ/0,30 W/ 5 % ..ovou...
Draht-Widerstand 0,33 Q/4 WAD % s smusns
Draht-Widerstand 0,33 Q/4 W10 % ...
Schicht-Widerstand 10 Q0550 W/ B % wsinssese
Schicht-Widerstand 330 Q/0,30 W/ 5 % ........
Schicht-Widerstand 1 MQA0530 W/ B % wssmms e
Schicht-Widerstand 100 Q/0,30 W/ 5 % ..ie.n...
Trafnelstor BE 172 € seassmewsessssessewsisaas sevs s
Transistor 2 N 2218 A it evencesoscsncssnss & ok
Transietor 2 N 2804 s pepmvapssmes Ao voo s sswesssss s
Transistor BD 243 A ..(5??.'%$2£i} ......... i AR
Transistor BD 244 A /’gﬁ ‘299(‘) ................

Stromversorqungsplatte

Stromversorgungsplatte kpl. .....

Papier—-Kondensator
Keramik—-Kondenator
Keramik—-Kondensator

47 nfF/250 U~ /20 %

22 nF/250 V/20 % veuninnennnnn
22 nb/250 V/20 % awssmunswsss

SNAENENNEENALANDEEN IEAENAEANNNWK

DS NN -

NRNNNN NNSRNEAERADNNN = NDNNN=SN 22600002k

NN =
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
C 403 226 459 Folien-Kondensator 051 uF/1UD VB B s 5 2
C 404 226 459 Folien-Kondensator 0,1 uF/TDD V/S " mamnano0os 2
C 405 228 765 | Elyt-Kondensator 00 BF/ 25 U cewecsaisnmsae 9
C 406 228 765 Elyt-Kondensator 100 pF/ 25 V' caemsmmsenwwwoen 2
C 407 216 409 | Elyt-Kondensator 6,8 WF/ 20 U ..wss smas smnsm 4
C 408 216 409 Elyt—-Kondensator 6,8 WE/ 20 V¥  siwweswns .o 2
D 401 997 344 | Diede T N 4001 secsssssnss s 56 8 e e s e s o 4
D 402 997 %44 | Diode 1 N 4007  eeervoeenaesnnssossoanssassobessnes 4
D 403 297 F4d, | Dinde 1 N 4001  csmsemeenssssaesingans e GOC o anT ; 4
D 404 227 %44 | Diode 1 N 4001 ...... e« e o e e 8 T 4
J 400 237 164 | Integr. Schaltung RC 4195 ...... S e . 1
R 400 211 175 Schicht-Widerstand 1,5 KQ/0,30 W/10 %  coevnnennnnn 1
Mikrovorverstdrker I
120 239 604 Mikrovorverstarkerplatte kpl., ...ceiececeeecaann 1
C 500 226 450 | Elyt-Kondensator 20 BEL 1B 0 swmsmssssms oy 2
C 501 293 507 Keramik-Kondensator 330 pF/500 V/20 % «vevennnn 2
C 502 220 531 Elyt-Kondensator 100 BE/ 168 U cwssun - 2
E 505 213 498 Keramik—-Kondensator 47 pF/500 U/?D % C oG T oo 2
C 504 226 459 Folien-Kondensator 051 BEA100 U4 5B % swvsswens 2
D 500 96 027 | Diade BZX B2 s cswmsamscmmssmmns smme sma e e 4
D 501 916 027 | DACHE BZX BZ o cowen omioniomoes 56504855 4055 6088w . 4
R 500 216 677 | Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,25 W/10 % ..., 2
R 501 216 703 | Schicht-Widerstand 220 /0,25 WD % savses S 4
R 502 216 703 Schicht-Widerstand 220 Q/0,25 W10 B weviennnn 4
R 503 220 524 Schicht-Widerstand 120 KO/0,25 W/ 8 % weusewns 2
R 504 220 598 Schicht-Widerstand 330 Q/0,25 W/ 5% ceeennn . 2
R 505 524 589 | Schicht-Widerstand 100 kQ/0,25 W/ 5 % ........ 2
R 506 216 352 Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,25 W/ 5 % ceeeennn 2l
R 507 220 589 Schicht-Widerstand 680 /0,25 M/ 5 B sames ime 2
R 508 241 479 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W10 % cvuvennn. 2
R 509 216 415 Schicht-Widerstand 1 MQ/0,25 W/M0 % «ssssaes 2
T 500 234 316 Transistor BC 415 B G B B S R W G B R e 6 e e e et e 4
T 501 234 316 Transistor BLC 498 B cswmecanoamme s o o 5 o0 S 1 R B & e B 4
I 502 226 B25 Transistor BC 413 C o 8 0% W 6 ¢ 60 e & 8T W e e a 2
Phonovorverstirker II
130 239 605 Phonovorverstidrkerplatte kpl. .....cciieceenene. s 1
C 520 222, 219 Elyt-Kondensator 4,7 ufF/ 25 oS R B W B 54 2
C 521 216 404 | Keramik-Kondensator 82  pF/500 V/10 % «..oevnn-. 2
C 522 220 531 Elyt-Kondensator 00 BFEL 16 M . csesiems samse 2
C 523 229 916 Folien-Kondensator 3,9 nf/ 63 V/ 5% ...... . 2
C 524 229 915 Folien-Kondensator 1,2 AF/ 63 M/ 5 % sssvsssns 2
C 525 223 278 Keramik-Kondensator 330 pF/500 V/10 %  «ouvnnnnn 2
C 526 229 923 | Elyt-Kondensator 2,2 PF/ 50 N  sssssscssiens . 2
R 520 216 700 | Schicht-Widerstand 680 Q/0;25 W0 % csesoms . 4
R 521 211 228 | Schicht-Widerstand 47  kQ/0,25 W/10 % ....... . 2
R 522 216 700 | Schicht-Widerstand 680 /0,25 W/10 % cuvennnn 4
R 523 216 336 | Schicht-Widerstand 470  kQ/0,25 W/10 % ........ 2
R 524 217 868 | Schicht-Widerstand 560 /0,25 W/ 5 %F ivenen- 1
R 525 216 430 | Schicht-Widerstand 22 Rk9/D,25 U/ 5 & sissmies 9
R 526 224 148 | Einstellregler 2,5 kQ/0,25 W/lin. . - g
R 527 216 353 | Schicht-Widerstand 1 k2/0,25 WAD % sswsmens g
R 528 216 383 | Schicht-Widerstand 82  kQ/0,25 W/ 5% ...... . 7
R 529 217 861 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/ B % wecunes 7
R 530 216 359 | Schicht-Widerstand 1 kQ/0,25 W/10 % «oeennn. 2
R 531 220 547 | Schicht-Widerstand 8,2 k@/0526 W/ B % asssmess 2
R 532 216 429 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,25 W/ 5 %  woeseoss 2
R 533 211 202 | Schicht-Widerstand 10 KQ/04525 W/ 5 % wwsinsen 2
T 520 254, 516 Trangaistor BC 415 B ssssessusssassswoves o I O 00 (O " 4
T 521 226 825 Transistor BC 413 € ceevreeeoosaccsaososssssonssssse 2
T 522 234 316 Transistor BC 415 B sssssssws s . 4
Impedanzwandler III u. IV
140 233 285 Impedanzwandler kpl. ...ccceeveieennan. OCT 0 O3 2
C 540 222 489 Folien-Kondensator 0,22 uF/1DD V/ 5 % ....... # 2
C 541 224 607 | Keramik-Kondensator 56 pF/500 V/10 % «vuvnnnn 2
E 542 217 Bp2 Keramik—-Kondensator 22 pF/500 VA0 B semwinms 2
C 5453 222 219 Elyt-Kondensator 4,57 WE/L 25 U i ssmesmmn o - 2
R 540 227 263 | Schicht-Widerstand 560 kQ/0,30 W/5 % ..... . 7
R 541 22% 212 | Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % 2
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Bestiickung wie Steuerverstarkerplatte 239 606

Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
R 542 224 058 | Schicht-Widerstand 6,8 KQ/D,30 W/5 % .uuuues : 2
R 543 223 207 | Schicht-Widerstand 330 R/0;30 W/5 % csvcaivss 2
T 540 209 863 Transistar BT 173 ©  aewwoamos smonosiesnans . 2
T 541 216 042 Transietdf BE 253 B o icwe amosiommesmen TN g - 2
Zwischenverstarker V
150 233 991 Zwischenverstdrkerplatte kpl. N Y T § i E e 1
C 560 216 664 | Elyt-Kondensator 1 BF/ 35V ciiiiiinnn. . 2
C 561 216 406 Keramik-Kondensator 15 pF/EUD V/10 & eevenn.. 2
C 562 216 405 Keramik—-Kondensator 33 pF/500 V/10 %  ovvnn... 2
C 563 216 667 Keramik—-Kondensator 100 pF/100 UATE B cwimmnis 2
C 564 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 WF/ 25V ...... s T 2
J 560 231 566 Integrierte Schaltung 2748 DC ... veeennnnn 0 DD GO 00 2
R 560 223 897 | Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 W/5 % P 4
R 561 223 897 | Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 W/5 % v..on... 4
R 562 223 261 Schicht-Widerstand 15 kQ/0,30 U/5 % o.uu... . 2
R 563 226 480 Schicht-Widerstand 680 Q/0,30 W/5 % ..ueu... 2
Treiberplatte VI
160 252 4852 Tredberplatie kpl: ssewssns @ % 1 w8 @ e § U G0 e e R 2
161 222 497 ANtiwBrmescheibe  ciit ittt eineeeeneeneeonennnses Qe o 1
C 800 222 213 Elyt-Kondensator 1 uF/ 50 UV wemicsssawes . 1
C 801 223 221 Keramik—-Kondensator 150 pF/500 U/10 %  v.ovu... . 1
C 802 220 265 Elyt-Kondensator 47 wE/ 16 U mesen S olahe einie 2
C 803 216 667 Keramik-Kondensator 100 pF/100 V/10 % «....... 1
C 804 217 862 Keramik-Kondensator 22 pF/500 U0 % sssssnsa 1
C BOS 220 265 Elyt-Kondensator 47 uF/ 16 v ..... o1 818 0 18 35 8 16 2
D 800 228 906 | Diode 1 N 2948 55 camsm s s m i s i m s dm e e 2
D 801 223 906 | Diode 1T N 4148 1 .iuuiut it ennnenneennennnns ST 2
R 800 293 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % «ouuvn.. 2
R 801 223 292 Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % ... 2
R 802 223 214 | Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,30 U/5 % ........ 2
R 803 223 215 Schicht-Widerstand 22 kR/D.30 WIS % Lisweis 1
R 804 229 952 Schicht-Widerstand 820 Q/0,30 W/S5 % ..o..... . 1
R 805 223 214 Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,30 W/5 % ........ 2
R 806 223 212 | Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % .eie.... 2
R 807 223 219 | Schicht-Widerstand 22 Q/0,30 W/5 % ...i.... 1
R 808 228 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 /2 2
T 800 228 2253 Transister BE 207 B wsmesewssossscss s@ssssssins 5w 2
T 801 228 225 Transistor BC 207 B veetveeeons . Ce s e ee e ot o 5 8 0 G 2
T 802 223 903 | Transistor BC 161=10 «.verrennennennnn. PR . 1
Elektronische Sicherung VII
170 232 451 Elektronische Sicherung kpl. «.ieieieerineneennns - 2
C 820 216 389 Keramik-Kondensator 47 nF/50 YU/  sineremnenmen e ’
C 821 203 474 Keramik-Kondensator 680 pF/50 V/20 % v.uuen... . 2
C 822 203 474 | Keramik-Kondensator 680 pF/50 U/20 %  vuvvnenvnn.. 2
D 820 223 906 | Diode 1 N 4148 .+ .viinievnnunn. P o AL B e - 4
D 821 223 906 | Diode 1 N 4148 ........ P ‘i e ce 4
D 822 223 906 | Diode 1 N 4148 ........... s ey O L e e oo A 4
D 823 223 906 | Diode 1T N 4148 i eennneenn. T . 4
R 820 226 480 Schicht-Widerstand 680 Q70,30 U/5 % .ieinn... 2
R 821 223 267 Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 B e 2
R 822 223 267 Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 % wvuerenn. . 2
R 823 226 480 | Schicht-Widerstand 680 Q/0,30 W/5 % v.ovvuien... 2
T 82@® 220 609 Trapnsistbar BE 251 B swws cmss smms @ asas 0518 78 B 68 1 e e 1
T 821 229 511 Transistor BC 172 B v.eveeeenn o e s X e R Y R 1
Betriebsartenschalter
180 239 607 Betriebsartenschalterplatte kpl. mit Drehschalter 1
R 900 237 175 | Draht-Uiderstand 1 Q7 W0 F sssees oo 2
R 901 237 174 | Draht-Widerstand 5,1 Q/9 W/10 % . e . 3
R 902 237 174 | Draht-Widerstand 5,1 Q/9 UW/M0 % vvnennn.. . 3
Steuerverstidrkerplatte bis Gerdte-Nr. 12439
70 239 864 Steuerverstarkerplatte kpl. mit Tastenaggregat ... 1

fAinderungen vorbehalten!
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